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Hodnoceni bakalarské prace oponentem

Nézev préce: Modely a modelovani tranzitor MOSFET
Student: Véclav TRISKA |  sd.&se: | E12B0480P
Oponent: Ing. Jan Moldaschl
Kritéria hodnoceni préce oponentem Max. body Pfidélené body

Spinéni zadani prace (posuzuje se i stuperi kvality splnéni) 25 15

Odborna droven prace 50 30
Interpretace vysledk( a jejich diskuze, pfip. aplikace 15 10

Formalini zpracovani prace, dodrzovani norem 10 6

Hodnoceni obsahu a kvality prace, pfipominky:

Student se v bakaldfské préci zabyva modelovanim tranzistorl MOSFET. Bakalai'ska préce je logicky ¢lenéna na
dilei kapitoly. Prvni Cast obsahuje rozdéleni tranzistor( a princip jejich funkce. Druhd kapitola popisuje princip
modeld tranzistor(l zaloZenych na bazi povrchového potencialu, na naboji a na prahovém napéti.” Posledni
kapitola ukazuje a hodnoti jednotlivé modely tranzistorll. V zavéru prace autor poukazuje na vlastnosti
jednotlivych modeld.

Prace neobsahuje mnoho informaci o tvorbé skriptd ani vyvojovy diagram skriptu pro modelovani tranzistoru.
Evaluace konkrétnich modelll by méla byt hlavni ¢asti zadané prace, bohuzel je spide v pozadi. Prace plsoby
vagnim dojmem.

Text je zatizen mnozstvim chyb, které podstatné snizuji kvalitu pfedloZzené prace. Poukazuji pfedeviim na
preklad origindIniho anglického textu. PouZiti zahranicni literatury sice kvituji, ale je nutné byt vybaven
dostateCnym povédomim o dané problematice. Volil bych alespon jeden domaci zdroj informaci, ktery by mohl
slouzit jako zdroj vhodné terminologie. Napfiklad prekladat noise jako hluk nebo DMQS jako Des Moines
Orthopaedic Surgeons, neni v tomto pripadé vhodné. V praci by se nemél objevovat slovensky jazyk (iteracie).

Kvalita ilustraci je velmi nizka, u nékterych obra’zk@' dochazi k rozmazani kontur vlivem konverzi, U obrazk{l a
rovnic chybi take zdroj, ze kterého bylo Cerpano. Nektere vety maji horsi integritu viivem nevhodného pFekladu
z originalniho textu. Nekteré citace nejsou provedeny Uplné korektné.

Pfes tyto nedostatky hodnotim préci dobFe a doporuéuji ji k obhajobe.

Dotazy oponenta k préci:

Uvadite, Ze tranzistor MOSFET md prakticky nekonegng maly vstupni proud. Vysvétlete, pro¢ tedy vyrobci
vykonovych budicl vyrabéji budice pro vystupni proudy v fadu jednotek ampér?

MZete zhodnotit viastnosti jednotlivych modelf pro uréitou cilovou aplikaci simulace?

V jakém programovacim jazyce a prostiedi jste vytvaFel modely tranzistr@l a proc, v préci tato informace chybi?

BakalaFskou praci hodnotim klasifikaci dobfe (podie kiasifikaéni stupnice dané smérnici dékana FEL)

Dne: 13.6.2017 O S - Yy
podpis oponenta prace



